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Funkcni vzorek

Tranzistorovy linedrni zesilovac pro nestandardni kmitoctové

pasmo s BLF368
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V souladu s definici uvedenou v dokumentu
Uradu viady CR, &.j. 08724/09-RVV ,Metodika
hodnoceni vysledkd vyzkumu a vyvoje v roce
2012°  je

,Tranzistorovy

uplatiovan  funkéni  vzorek

linearni  zesilovac pro
nestandardni kmito¢tové pasmo s BLF368*.
Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti
s feSenim projektu SGS-2012-019

Uvedeny tranzistorovy zesilova¢ byl vyvinut
pro potfeby ovéfeni spravnosti navrhovych
postupll a simula¢nich modell. Zesilovac je
modernim  LDMOS

BLF368, ktery vykazuje nizké nelinearni

osazen tranzistorem
zkresleni. Vyuziti tohoto velmi linearniho
zesilovace tak bude na pozici budiciho
zesilovacCe pro vétsi vykonové systémy.
Vystupni vykon zesilovace je pomérné vysoky
a €ini 300 W do 50 Q zatéZe. Tento vykon
zesilova¢ doda pfi napajecim napéti 32 V a je
Casové neomezeny. Vykon do limitace je na
hranici 400 W. Celkova u¢innost pro dany
Uhel otevieni odpovidajici dané pracovni tfidé
AB je vyssi nez 63 %. Na desce plosného
spoje jsou integrovany obvody predpéti obou
tranzistorovych struktur a i obvody spinani
nizkoproudovym rozhranim (zaporné PTT).
Pfi  navrhu bylo pouzito mikrovinného
obvodového simulatoru Ansoft Designer —
Studentska verze, sjehoz pomoci byly
odsimulovany vSechny podstatné parametry a
zapojeni bylo ve druhém kroku

optimalizovano. Nasledné byl vytvoren
oboustranny motiv ploSného spoje a uvedené
zapojeni bylo podrobeno méreni.

Cely zesilovac je realizovan na plosném spoji
s FR4 dielektrikem. Ve vykonové c&asti jsou
pouziti specialni vicevrstvé (multilayer) SMD
prvky od firmy ATC. Cely ploSny spoj véetné
tranzistoru je umistén na médéné zakladné
tloustky 4mm, ktera je nasledné tepelné
s dostatecné

spojena dimenzovanym

chladicim systémem.
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